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ELECTRÓNICA BÁSICAELECTRÓNICA BÁSICA

Amplificadores Básicos

Problemas

ResPrB.III-1

Problema 1(a)

• Transistores saturados. 1 2 3 40 AD DP DP REFI I I I    

ResPrB.III-2
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Problema 1(a)

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 1(a)

• Ganancia de tensión y resistencia de salida
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Problema 1(b)

• Transistores saturados. 1 2 3 40 AD D D REFI I I I    
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 Dimensiones de puerta en μm
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Problema 1(b)

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 1(b)

• Ganancia de tensión y resistencia de salida
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Problema 2(a)

• Transistores saturados. 1 2 3 40 AD DP DP REFI I I I    
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Problema 2(a)

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 2(a)

• Ganancia de tensión y resistencia de entrada.
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Problema 2(a)

• Ganancia de tensión y resistencia de entrada.
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Problema 2(a)

• Resistencia de salida
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Problema 2(b)

• Transistor saturado. Análisis en DC.

VDD = + 5 V
4 DD

G

R V
V  

R2

10
―
2

50 k

R1

400 k

R4

600 k

R3 M1
VO

 2'1
1 1

1

1

2D n GS TON

W
I K V V

L
  

3 4

1 1 2

G

GS D

R R

V I R


 

ResPrB.III-13

20 k
400 k

 Dimensiones de puerta en μm

1

1

1 2

DD DSV V

R R






Problema 2(b)

• Transistor saturado. Análisis en DC.

VDD = + 5 V
2

1 1

7.96 1.584
0GS GSV V  

R2

10
―
2

50 k

R1

400 k

R4

600 k

R3 M1
VO

1 1

1

1

1

0
5.6 5.6

1.18 V

40.85 A

2.14 V

2 V

GS GS

GS

D

DS

V V

V

I

V

V












ResPrB.III-14

20 k
400 k

 Dimensiones de puerta en μm

1

1

1

2 V

2.95 V

0.81 V

G

D O

S

V

V V

V


 





8

Problema 2(b)

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 2(b)

• Ganancia de tensión.
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Problema 2(b)

• Ganancia de tensión.
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Problema 2(b)

• Resistencia de entrada
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Problema 2(b)

• Resistencia de salida.
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Problema 3

• Transistores en saturación: M1 CS, M4 CS.
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Problema 3

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 3

• Ganancia de tensión.
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Problema 3

• Ganancia de tensión.
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Problema 4

• Transistores en saturación: M1 CS, M4 SF.
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Problema 4

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 4

• Ganancia de tensión.
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Problema 4

• Resistencia de salida.
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Problema 5

• Transistores en saturación: M1 CS, M2 CG.
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Problema 5

• Circuito equivalente de pequeña señal.
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Problema 5

• Ganancia de tensión.
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Problema 5

• Ganancia de tensión.
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Problema 5

• Resistencia de salida.
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